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Identificacdo do Componente

Cddigo do Componente Curricular: AL2212 CH Total: 60h

Nome do Componente Curricular: Circuitos CH Presencial Tedrica: 45h
Integrados de Radiofrequéncia CH Presencial Prética: 15h
CH EaD Teorica: 00h

CH EaD Pratica: 00h

CH de Extensdo: 00h

Ementa

Introducdo aos circuitos de alta frequéncia: elementos concentrados e distribuidos, tecnologias de
fabricacdo CMOS e MMIC e topologias modernas de transceptores de RF. Projeto de dispositivos
ativos e passivos integrados: modelagem, dimensionamento e técnicas de layout de transistores,
capacitores, indutores e interfaces de entrada e saida. Analise e projeto de circuitos: amplificadores
de baixo ruido e de poténcia, misturadores ativos e passivos, osciladores, filtros e conversores
RFDC.

Objetivo Geral

Compreender e projetar em nivel de esquematico e layout circuitos operando na faixa de
radiofrequéncia, utilizando processo de fabricagdo CMOS.

Objetivos Especificos

Compreender as caracteristicas e diferengas entre os circuitos concentrados e distribuidos e sua
relacdo com os circuitos integrados e discretos.

Compreender as caracteristicas basicas de um circuito operando na faixa de RF, tais como
linearidade, relacéo sinal ruido, figura de ruido, intermodulacéo e casamento de impedancia.
Compreender e aplicar metodologias adequadas para realizar o projeto, a simulacéo e o desenho de
layout de circuitos de RF em ambientes computacionais de projeto.
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